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Dieser IC auf 64K-Karte
A=1; OUT(1Eh) = CPM aktiv X2

A=0; OQUT(1Eh) = CPM inaktiv
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2 Leiterbahnen durchtrennen
/RESET 8 [\Jc11c 1. Pin5 IC7A zu Pin5 IC5B und zu Pin 12 IC4 und
10 2. Pin6 IC7A zu Pin 9 IC8D und zur Messerleiste C22
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+ Flache auf der 64KB-RAM-Platine
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A23 c23 74S138N _ Dieser IC auf 64K-Karte
A22 c22 OUT(16h) = RAM-Moni ein, ROM=aus  GND
A21 c21 OUT(17h) = RAM-Moni aus, ROM=ein
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